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{54} Spinndise zur Herstellung von Polyacrylinitril- und Cellulosefaserstoffen

(55) Spinndiise, Bausteindiise, Grospinndise in Verbindung mit Herstellung von Polyacryinitril- und
Cellulosefaserstoffen

{57) Die Erfindung betrifft eine Spinndise, die zum Hochleistungsspinnen von Polyacrylnitril- und
Cellulosefaserstoffen geeignet ist. Ziel und Aufgabe der Erfindung ist es, eine Spinndiise zu schaffen, in der die
einzelnen Disenbausteine so angeordnet sind, dal eine Kontrolle und gute Bedienbarkeit gegeben sind. Die
Spinnduise besteht aus einer Bausteind{ise mit Grundplatte, in die eine Vielzahl Einzelbausteine so verteilt werden,
daR sie in Doppelzeilen mit jeweils einer Gasse zwischen zwei Doppelzeilen liegen. Erfindungsgemag sind die
Doppelzeilen parallel und linear angeordnet. Die Gassen zwischen zwei Doppelzeilen sind von der Breite mindestens
des Einzelbausteindurchmessers. Die Diisenzeilen bilden wahrend des An- und Spinnprozesses zur Vertikalen einen
Winkel zwischen —25° und +25°.
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Patentanspruch:

1. Spinnduse zur Herstellung von Polyacrylnitril- und Cellulosefaserstoffen nach dem
NaRspinnverfahren, bestehend aus einer Bausteindlise mit Grundplatte und einer Vielzahl
eingearbeiteter Einzeldlisenbausteine, die in Doppelzeilen mit jeweils einer Gasse zwischen zwei
Doppelzeilen liegen, dadurch gekennzeichnet, dal die Doppelzeilen parallel und linear angeordnet
sind, die Gassen (3) zwischen zwei Doppelzeilen von der Breite mindestens des
Einzelbausteindurchmessers sind, und die Diisenzeilen wahrend des An- und Spinnprozesses zur
Vertikalen (4) einen Winkel zwischen —25° und +25° bilden.

2. Spinndiise nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf? die Einzeldlisenbausteine (2) an der
Spinnlésungsanstromseite mit der Grundplatte (1) btndig sind und auf der
Spinnldsungsaustrittsseite mindestens 3mm vorstehen.

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Diise zur Erspinnung von Polyacrylnitril- und Cellulosefaserstoffen nach dem NaBspinnverfahren.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Es ist bekannt, auf Hochleistungsspinnstra3en Bausteindiisen {DD-PS 102165, DD-PS 102166, DD-PS 136508, DD-PS 226021)
oder auch Baustein-Verbunddiisen (DD-PS 223740) fur die Erspinnung von Synthese- oder Regeneratfaserstoffen nach dem
Naf3spinnverfahren einzusetzen. Bekannt sind weiterhin Bausteindisen mit hoher Bohrungsdichte mit aufgesetztem
Stromungskorper (DD-PS 215343). Diese aufgefiihrten Grospinndiisen kénnen rund oder rechteckig sein. Sie bestehen aus
einer Grundlochplatte, einem sogenannten Triagerkdrper, in dem die einzelnen Diisenbausteine in gleichmafiger Verteilung
stufenférmig oder kreisformig starr oder lésbar angeordnet sind. Die Gesamtbohrungszahlen der Bausteindiisen kdnnen 200000
und mehr betragen. Dabei kénnen auch Disen aus Diisenbausteinen mit unterschiedlichem Bohrungsdurchmesser hergestellt
werden (DD-PS 226021).

Ein Nachteil derartiger GroBspinndisen besteht darin, dal wahrend des laufenden Produktionsprozesses eine Kontrolle der
Spinntédtigkeit der einzelnen Bausteine erschwert ist und manuelle Operationen an den Bausteinen, z.B. das Beseitigen von
Spinnfehlern, kaum méglich sind.

Aus der DE-PS 837748 ist eine Spinndiise bekannt, bei der jede Spinnéffnung an einer Gasse liegt und die Verteilung der

Spinnéffnungen derart ist, daf3 schmale Gassen entstehen. Die Spinnéffnungen bilden Reihen oder Doppelreihen, zwischen
denen sich schmale Gassen befinden.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, eine Spinnduse zu schaffen, die zum Hochleistungsspinnen von Polyacryinitril- und

Cellulosefaserstoffen nach dem NaBspinnverfahren geeignet ist und durch ihren Disenaufbau eine maximale Spinnsicherheit
garantiert.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine GroBspinndise zu entwickeln, in der die Disenbausteine in der Grundplatte so
angeordnet sind, dal® eine optische Kontrolle aller Bausteine moglich istund manuelle Operationen an den einzelnen Bausteinen
gegeben sind.

Die Spinndise besteht aus einer Bausteindiise mit Grundplatte, indie eine Vielzahi Einzelbausteine so verteilt werden, daR siein
Doppelzeilen mit jeweils einer Gasse zwischen zwei Doppelzeilen liegen.

ErfindungsgemaR sind die Doppelzeilen parallel und linear angeordnet. Die Gassen zwischen zwei Doppelzeilen sind von der
Breite mindestens des Einzelbausteindurchmessers. Die Spinndisen werden wéhrend des Spinnprozesses so gestellt, daR die
Disenzeilen zur Vertikalen einen Winkel zwischen —25° und +25° einnehmen. Die Einzelbausteine sind auf der
Spinnldsungsanstrémseite mit der Grundplatte blindig und stehen auf der Spinnldsungsaustrittsseite mindestens 3mm
gegeniber der Grundplatte vor.

Die erfindungsgemaBe Spinndise und ihre Stellung wihrend des Spinnprozesses ist flir NaRspinnverfahren geeignet und

gewdhrleistet wahrend des laufenden Produktionsprozesses eine gute Kontrolle der einzelnen Diisenbausteine und damit eine
hohe Spinnsicherheit.
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Ausfihrungsbeispiel

Eine runde Grundplatte 1 aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 160 mm wird mit 56 Einzeldlisenbausteinen 2 aus einer
Edelmetallegierung miteinem Durchmesservon 12,5mm bestlckt. Die einzelnen Diisenbausteine werden in parallelen, linearen
Doppelzeilen angeordnet, wobei die Breite einer Gasse 3 zwischen zwei Doppelzeilen 12,7mm betragt.

Die Disenbausteine sind an der Spinnldsungsanstromseite mit der Grundplatte biindig, urn eine gute Reinigung zu erméglichen.
Ander Spinnidsungsaustrittsseite stehen die einzelnen Bausteine 3,4 mm gegeniber der Grundplatte vor, um ein einwandfreies
Anspinnen zu gewahrleisten.

Das gesamte Disenpaketistwahrend des An-und Spinnprozesses so eingestellt, da3 die Disenzeilen mit der Vertikalen 4 einen
Winkel von —25° bis +25° bilden.



Fig 1
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